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TMOS150 
75--150W 双声道音频功放电路

芯片类型: 厚膜集成电路.

主要用途:用于大功率音响装置及家庭音乐中心的立体声音频功放电路，内部采用场效应管用末级输

出，具有频带宽、线性好，失真度低等优点.它是新一代厚膜功放集成电路。

电路特点: ①引脚少，外围电路简单。②频带宽，功率频带可达10Hz- 50kHz，在制作要防止电路的高频

自激.③失真度低，典型值 THD=0.05%。④散热片已与内电路隔离，工作温度不超过 70'C，

应有足够的散热面积或采用风冷。芯片原理及典型应用电路见图 4-131 。

封装结构 TMOS75一-5脚单列直插，外形见4-130a。

TMOS15非-8脚单列直插，外形见4-130b。

技术参数 Ta =25'C

参 数 符号与单位 最小值 典型值 最大值 备 注

电源电压 I VcoiV) 35 40 45 

电源电压 2 VcoiV) -35 40 -45 

TMOS75 40 75 
输出功率

TMOS150 
Po(W) 

2x40 2x75 

静态工作 TMOS75 50 测

电流 TMOS150 
，怕 Icq(mA)

100 
. 

10- 试

电压频带 B W(Hz) -1.5dB 
200k 

条

功率频带 B W(Hz) 
10-

50k 件

谐波失真 THD(%) 0.05 

闭环增益 Gv(dB) - 37 - TMOS150 为 18.5dB

输入阻抗 R;(kn) 33 -

TMOS75:200 x 150 x 3mm 
一允许工作温升 TaCC) 75 

TMOS150:400 x 150 x 3mm 

, 

lZ;| 内
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图 4一130 TMOS75/TMOS150 外形图

a)TMOS75. b)TMOS150 
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TsW≈ 150W双声道音频功放电路
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当扬声器的等效电阻为 RL,放大器输出电

阻为 R。,扬声器接在放大器的输出端工作,则放

大器的阻尼系数为:

rD=Rz/R。

扬声器音圈在磁场中振动的幅度和频率应受放

大器输出信号 %控制,吼 存在时,音圈振动,%
消失时,振动应立即停止。如果扬声器本身阻尼较

小,rD又很小,%梢 失后,音圈仍继续作减幅振

动,使声音产生拖尾现象,当 rD与扬声器自然谐

振频率相等时,这种现象就更加显著。音圈在磁场

中作自由减幅振荡时,必然在音圈两端产生感生电

动势 EL它与放大器输出电阻 R口 相联构成闭合回

路产生电流 rJz,如 下图所示。∷R口 愈小,几￡愈

大;反之亦然,rJL流过磁场中的线圈,产生反作
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图4-131 TMOs75/TMOslsO原 理及典犁应用电路图            ,
a,TMOs7s ,  b,TMOs1so

阻尼系数魄 )的测试方法
· 用力,阻止音圈的运动。这就是放大器对音圈阻尼

的作用。

从上图中看到,如果 R。 >>RⅠ,rDL将减小 ,

反作用力减小,阻尼作用也就降低了。    ,
然而在实践中发现,/D较小,阻尼太小,会

产生回响的效果。在现代音响技术中,回 响器就利

用这种原理。

阻尼系数的测量方法是先测量放大器的输出电

阻 R。[参见
“
输出电阻 (R口)的测量方法

”l用同样

的方法也可测得扬声器的等效电阻 RL。 随后计算

町 D=R@/RL的数值。
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